ДРАЙВЕР СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ
В новом варианте драйвера светодиодной лампы устранены те недостатки, которые выявились при эксплуатации предыдущего варианта. В отличие от предыдущего варианта схема конвертора сделана двухтактной, а ПСИТ-ключи заменены на полевые. В результате этого удалось значительно повысить экономичность драйвера, и устранить достаточно сильный свист при работе, который наблюдался в однотактном варианте. Присоединительные разъемы драйвера теперь рассчитаны не на 7, а на 12-Амперчасовую АКБ, что позволяет продлить время горения лампы.

Схема устройства приведена на рис.1. В качестве драйвера конвертора применена микросхема К1156ЕУ2Т в керамическом корпусе, допускающим поверхностный монтаж. Силовые ключи выполнены на транзисторах КП922А1, обладающими, несмотря на давность разработки, весьма достойными даже по нынешним меркам характеристиками. Выпрямитель вторичного напряжения – двухполупериодный с токостабилизирующим дросселем. Схема обратной связи по току осталась практически неизменной. Частота преобразования конвертора – 35 кГц.
Устройство собрано на двухсторонней плате из стеклотекстолита толщиной 1.5 мм размером 95х42.5 мм. Разводка нижней стороны платы приведена на рис.2, вторая сторона платы используется в качестве общего провода. Часть монтажа устройства выполнена SMD-компонентами. Схемы расположения деталей приведены на рис.3 и рис.4. Трансформатор T1 намотан на кольце М2000НМ К38х24х7. Первичная обмотка содержит 2х11 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,0 мм, вторичная – 2х39 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм. Типы примененных компонент и критерии замены приведены в табл.1.
Устройство, собранное из исправных деталей, налаживания не требует.
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Рис.1. Схема устройства.
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Рис.2. Печатная плата устройства (зеркальное изображение, М1:1).
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Рис.3. Схема расположения деталей (со стороны монтажа).
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Рис.4. Схема расположения деталей (со стороны деталей).

Таблица 1.

Типы компонент и критерии замены

	Обозначение
	Тип
	Критерий замены

	R1, R3-R7, R9-R12  
	SMD, типоразмер 0805
	Любой не менее 0.125 Вт

	R2
	
	Любой переменный с выключателем

	R6
	Проволочный 1 Вт.
	Любой не менее 1 Вт.

	R13
	SMD, типоразмер 2512
	Любой не менее 1 Вт.

	C1-C5, C7, C10-C12
	SMD, типоразмер 0805
	Любой керамический U>25В

	C6
	К50-35
	Любой электролитический U > 63В

	C8
	К53-2
	Любой для импульсных цепей U > 16В

	C9
	SMD, типоразмер 1208
	Любой керамический U > 25В

	VD1
	
	Любой на 3.9 В

	VD2-VD4
	КД226
	Любой Uобр>100В, I > 1А, Fраб>35 кГц

	VT1, VT2
	КП922
	Любой U>40В, I>5A

	L1
	
	Любой с L>100мкГн, Iмах> 1.5А

	DA1
	К1156ЕУ2Т
	Любой К1156ЕУ2 или UCx825


